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T. Takenobu, T. Takano, Y. Iwasa

SPring-8 Research Frontiers 37-38(2003)
3. 有機分子を内包したナノチューブ

竹延大志、岩佐義宏

固体物理41, 53 (2006).

4. 有機分子を内包したナノチューブ

竹延大志、岩佐義宏

『環状・筒状超分子新素材の応用技術』高田十志和編集,株式会社シーエムシー出版, 216-229 (2006)

5. 有機分子を内包したカーボンナノチューブ

竹延大志、岩佐義宏

『カーボンナノチューブの機能・複合化の最新技術』中山喜萬編集

株式会社シーエムシー出版, 75-88 (2006)

6. インクジェット法を用いた単層カーボンナノチューブ薄膜トランジスタ

竹延大志、浅野武志、白石誠司

『インクジェットプリンターの応用と材料Ⅱ』高橋恭介監修

株式会社シーエムシー出版, 219-229 (2007)

7. フラーレンを用いた電界効果トランジスタの作製と動作制御

藤原明比古、竹延大志
『有機エレクトロニクスの展開：最新開発状況と実用化への課題』

株式会社情報機構, 102-112 (2007)

8. フレキシブル（曲がる）ディスプレイを目指した新しい薄膜トランジスタ

カーボンナノチューブフレキシブルトランジスタの開発

竹延大志

画像ラボ Vol.19 No.1,日本工業出版, 35-39 (2008)
9. 有機トランジスタ

岩佐義宏、竹延大志
応用物理 第77巻 第4号, 432-437 (2008)

10. 発光トランジスタ

竹延大志

『有機トランジスタ材料の評価と応用Ⅱ』,株式会社シーエムシー出版
199-210 (2008)

11. 印刷するCNT薄膜トランジスタを作製

沖本治哉、竹延大志
Semiconductor FPD World 12月号,株式会社テクノタイムズ, 104-106 (2008)

12. インクジェット技術のカーボンナノチューブ薄膜トランジスタへの応用

沖本治哉、竹延大志

月刊ディスプレイ　1月号, 株式会社プレスジャーナル, 45-50 (2009)

13. 有機トランジスタの基礎と発光デバイス

竹延大志、岩佐義宏

クリーンテクノロジー, 日本工業出版,19(2009) 

14. 有機TFT

竹延大志、岩佐義宏

オプトニューズVol.3, No.5, 光産業技術振興協会(2009)

15. 有機トランジスタにおけるデバイス・材料物理

竹延大志、岩佐義宏

Journal of the Vacuum Society of Japan, 日本真空協会, 53(2010)
16. 有機デバイスの半導体物理と界面機能

竹延大志, 岩佐義宏

固体物理 45, 133( 2010)
17. 有機単結晶発光トランジスタ

竹延大志

『有機半導体デバイス-基礎から最先端材料・デバイスまで-』, オーム社 
272-279 (2010) 
18. 高性能カーボンナノチューブ薄膜トランジスタの作製
竹延大志
『フレキシブルエレクトロニクスデバイスの開発最前線』, エヌ・ティー・エス, 190-204(2011)
19. Single Crystal Organic Field-Effect Transistors 
　　Taishi Takenobu

  Organic Electronics　-Emerging Concepts and Technology-,WILEY-VCH, 301-316 (2013)

20. Carbon Nanotube Thin-Film Transistors 

Taishi Takenobu

 Large Area and Flexible Electronics，WILEY-VCH, 117-129(2015)

21. Functional Nanomaterial Devices

Jiang Pu and Taishi Takenobu

 Organic Electronics Materials and Devices，Springer Japan, 155-193 (2015)
22. カーボンナノチューブを用いた新しい機能性素子

Taishi Takenobu

 Molecular Science Vol.9,No,1, A0080, 分子科学会(2015)
3. その他の発表論文（査読のない論文、会議録、紀要等）
【Proceedings】
1. Synthesis and Properties of Alkali-Alkaline Earth Ternary Superconducting Fullerides

Y. Iwasa, M. Kawaguchi, S. Taga, T. Takenobu, T. Mitani, C.M. Brown, K. Prassides

PROCEEDINGS- ELECTROCHEMICAL SOCIETY PV Fullerenes: Recent advances in the chemistry and physics of fullerenes and related materials 1998 NUMB 6, page(s) 428-435

2. Superconductivity of Fullerides with Tunable Crystal Structure Band Filling

Y. Iwasa, H. Shimoda, T. Takenobu, T. Mitani, Y. Maniwa, Y. Murakami, K. Ishii and H.Suematsu

REVIEW OF HIGH PRESSURE SCIENCE AND TECHNOLOGY 
High pressure science and technology: Proceedings of international conference - AIRAPT-16 and HPCJ-38 - on high pressure science and technology 1998 VOL 7, page(s) 394-398
3. Orientational Ordering of Alkali Ammonia Clusters in Ammoniated Alkali Fullerides (NH3)K3C60 and (ND3)K3C60
K. Ishii, T. Watanuki, A. Fujiwara, H. Suematsu, Y. Iwasa, H. Shimoda, T. Takenobu and T.Mitani

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1999 ISSUE 486, page(s) 60-63

4. Structural and Magnetic Studies of the Endohedral Metallofullerene Ce@C82

C.J. Nuttall, Y. Watanabe, Y. Inada, K. Nagai, T. Muro, D.H. Chi, T. Takenobu, Y. Iwasa, K.Kikuchi

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1999 ISSUE 486, page(s) 115-119

5. Mott-Hubbard Transition and Antiferromagnetism in Ammoniated Alkali Fullerides

T. Takenobu, Y. Iwasa and T. Mitani

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2000 ISSU 544, page(s) 33-36

6. Dimer Structure of Sm3C70

H.C. Dam, X.H. Chen, T. Takenobu, T. Ito, Y. Iwasa, T. Mitani, E. Nishibori, M. Takata, and M. Sakata

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2001 ISSU 590, page(s) 447-450

7. Synthesis and Structure of Alkaline Earth and Rare Earth Metal doped C70

T. Takenobu, Y. Iwasa, T. Ito, and T. Mitani

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2001 ISSU 590, page(s) 385-388

8. Orientational and Magnetic Transitions in Ammoniated Alkali Metal Fullerides

T. Takenobu, M. Miyake, T. Muro, Y. Iwasa, and T. Mitani

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2001 ISSU 590, page(s) 373-376

9. NMR Studies of Ammoniated Alkali Fullerides

H. Tou, N. Muroga, Y. Maniwa, T. Takenobu, H. Shimoda, Y. Iwasa, and T. Mitani

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2001 ISSU 590, page(s) 369-372

10. Ac conductivity of alkali doped C60 compounds across the superconductor-insulator transition

A. Maeda, H. Kitano, R. Matsuo, K. Miwa, T. Takenobu, Y. Iwasa, and T. Mitani

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2001 ISSU 590, page(s) 353-356
11. Superconducting characteristic of InN grown on sapphire (0001)

T. Inushima, T. Takenobu, M. Motokawa, K. Koide, A. Hashimoto, A. Yamamoto, Y. Saito, T. Yamaguchi, and Y. Nanishi

Physik Mikrostrukturierter Halbeiter, 27 131-136 (2002)

12. Influence of Growth Condition on Superconducting Characteristics of InN on Sapphire (0001)

T. Inushima, T. Takenobu, M. Motokawa, K. Koide, A. Hashimoto, A. Yamamoto, Y. Saito, T. Yamaguchi, Y. Nanishi
physica status solidi (c), Volume 0, Issue 1, 364-367 (2002)

13. Electronic structure of InN observed by Shubnikov-de Haas measurements
T. Inushima, M. Higashiwaki, T. Matsui, T. Takenobu, and M. Motokawa
phys. stat. sol. (c) 0, 2822-2825 (2003)
14. C60 thin-film transistors with high field-effect mobility, fabricated by molecular beam deposition

S. Kobayashi, T. Takenobu, S. Mori, A. Fujiwara, Y. Iwasa

SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS 2003 VOL 4; NUMBER 4, page(s) 371-375

15. Synthesis of organics/SWNT compounds

T. Takenobu, T. Takano, Y. Iwasa, M. Shiraishi and M Ata　
AIP CONFERENCE PROCEEDINGS MOLECULAR NANOSTRUCTURES XVII　International Winterschool/Euroconference on Electronic Properties of Novel Materials 2003 ISSU 685, page(s) 77-81

16. Recent Progress in Hydrogen Adsorption in Single-Walled Carbon Nanotube Systems

M. Shiraishi, T. Takenobu, H. Kataura, M. Ata,

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS MOLECULAR NANOSTRUCTURES XVII International Winterschool/Euroconference on Electronic Properties of Novel Materials 2003 ISSU 685, page(s) 573-576

17. Microwave Conductivity of Fullerene Intercalation Compounds: Mott Transition Driven by the Orthorhombic Distortion

H. Kitano, A. Maeda, T. Takenobu, Y. Iwasa

PROCEEDINGS- ELECTROCHEMICAL SOCIETY PV International symposium on fullerenes, nanotubes, and carbon nanoclusters; the building blocks of next generation nanodevices 2003; NO 15, page(s) 469-473
18. Optimum carrier density for the occurrence of superconductivity of InN

T. Inushima, N. Kato, Y. Sasaki, T. Takenobu, M. Motokawa

PHYSICA STATUS SOLIDI C CONFERENCES Papers presented at the international workshop on nitride semiconductors (IWN 2004) 2005 VOL 2; NO 7, page(s) 2271-2275

19. Nonlinear and ultrafast optical response in single-walled carbon nanotubes

A. Maeda, S. Matsumoto, H. Kishida, T. Takenobu, Y. Iwasa, M. Shiraishi, M. Ata, H. Okamoto

JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 21 (2005) 177-182 papers presented at second international conference on photo-induced phase transitions

20. Characterization of SWNT-Thin-Film Transistors

M. Shiraishi, T. Fukao, S. Nakamura, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura,

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS Electronic properties of novel nanostructures 2005 VOL 786 page(s) 554-557

21. Control of Thin Film Transistor Operations with Polar Self-Assembled Monolayers
Y. Iwasa, T. Nishikawa, S. Kobayashi, T. Takenobu, T. Shimoda, T. Mitania and K. Kubozono
Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 871 : I3.3 (2005)
22. Large Optical Nonlinearity of Semiconducting Single-walled Carbon Nanotubes under Resonant Excitations
A. Maeda, S. Matsumoto, H. Kishida, T. Takenobu, Y. Iwasa and H. Okamoto
Lasers and Electro-Optics, CLEO/Pacific Rim. Pacific Rim Conference, Page(s): 1482 – 1483 (2005)

23. Hall effect in organic single-crystal field-effect transistors
J. Takeya, K. Yamada, K. Tsukagoshi, Y Aoyagi, T. Takenobu, and Y. Iwasa
Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 937E, M10.6 (2006)
24. Rubrene Single-crystal Organic Field Effect Transistor with Laser Ablated BaTiO3 Epitaxial Growth Thin-film as High-k Insulator

N. Hiroshiba, R. Kumashiro, T. Takenobu, N. Komatsu, Y. Suto, Y. Iwasa, K. Kotania, I. Kawayama, M. Tonouchia and K. Tanigaki

Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 0965-S08-04 (2006)
25. Anomalous Hall- and magneto- resistances on Cr-doped Ge in high magnetic fields observed up to room temperature

Y. Yamamoto, S. Itaya, K. Suga, T. Takenobu, Y. Iwasa, M. Hagiwara, K. Kindo and H. Hori

JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 51, 115 (2006)
26. Superconductivity of InN observed in the magnetoresistance at low temperature

T. Inushima, N. Kato, T. Takenobu, M. Motokawa, M. Higashiwaki and T. Matsui

JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 51, 279 (2006)
27. Fabrication of ambipolar light-emitting transistor using high-photoluminescent organic single crystal

S. Z. Bisri, T. Takenobu, Y. Yomogida, T. Yamao, M. Yahiro, S. Hotta, C. Adachi, Y. Iwasa

Proc. SPIE, Vol. 6999, 69990Z (2008); DOI:10.1117/12.781126

28. Ambipolar Tetraphenylpyrene (TPPy) Single-Crystal Field-Effect Transistor with Symmetric and Asymmetric Electrodes

S. Z. Bisri, T. Takahashi, T. Takenobu, M. Yahiro, C. Adachi, Y. Iwasa

Frontiers in Materials Research (editors: Y. Fujikawa, K. Nakajima, T. Sakurai). Springer Series "Advances in Materials Research". Springer. 2008. ISBN: 978-3-540-77967-4

4. 国際会議等の招待講演
1. T. Takenobu, T. Takano, Y. Iwasa, M. Shiraishi, M. Ata,

“Carrier doping with organic molecules in SWNT”,

XVIIth International Winterschool Euroconference on Electronic Properties of Novel Materials 

(IWEPNM2003), March 8-15, 2003, Kirchberg/Tirol, Austria.

2. T. Takenobu, T. Takano, Y. Murayama, T. Kanbara, N. Akima, T. Takahashi, Y. Iwasa,

“Doping characteristics of single-walled carbon nanotube as investigated by x-ray diffraction and infrared spectroscopy”,

The 2005 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem 2005), 

December 17, 2005, Honolulu, Hawaii, USA.

3. T. Takenobu,
“Ambipolar carrier injection, accumulation and light-emission in organic single-crystal 

transistors”,

KINKEN Workshop on organic field effect transistor, October 20-21, 2006, Sendai, Japan.
4. T. Takenobu, T. Takahashi, J. Takeya, Y. Iwasa,

“Ambipolar Carrier Transport and Light Emission in Organic Single-Crystal Transistors”,

4th Japan-France Symposium on Molecular Materials: Electronics, Photonics and Spintronics, 

March 8-10, 2007, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.

5. T. Takenobu
“AMBIPOLAR LIGHT-EMITTING TRANSISTORS OF ORGANIC SINGLE CRYSTALS”,

Korea-Japan Joint Forum2007 (KJF2007), September 27, 2007, Seoul, Korea.

6. T. Takenobu
“Ink-jet Printing of Flexible SWCNT Film Transistors”,

The 4th Korea-Japan Symposium on Carbon Nanotube, October 29, 2007, Kyoto, Japan.

7. T. Takenobu
“INK-JET PRINTING OF CARBON NANOTUBE FILM TRANSISTORS”,

NANO Forum 2007, December 2, 2007, Korea.
8. T. Takenobu
“Bright Light Emission from Ambipolar Single-Crystal Transistors”,

International Symposium on Organic Transistors and Functional Interfaces,

August 19-23, 2008, Iwanuma, Miyagi, Japan.
9. T. Takenobu
“Printable SWCNT thin-films for flexible electronics”,

The 5th Japan-Korea Symposium on Carbon Nanotube,

November 11, 2008, Busan, Korea.

10. T. Takenobu
“Ambipolar light-emitting transistors of organic single crystals”,

The Annual Spring Meeting of Korea Institute of Chemical Engineering,

April 24, 2009, Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea.

11. T. Takenobu
“Ink-jet printing of nano-carbon materials”,

International Symposium on Carbon Nanotube Nanoelectronics,

June 12, 2009, Matsushima, Miyagi, Japan.

12. T. Takenobu
“Ink-jet printing of nano-carbon materials”,

Internatinal Conference on Materials for Advanced Technologies,

July 7, 2009, Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre, Singapore.

13. T. Takenobu
“Ink-jet printing of nano-carbon materials”,

SPIE Optics+Photonics,

August 6, 2009, San Diego Convention Centre, California, USA.

14. T. Takenobu
“Interface control and light emission”,

ISSP Workshop Physics and New Phenomena of -electron Interfaces,

August 10-12, 2009, ISSP University of Tokyo, Kashiwa, Japan.

15. T. Takenobu
“Novel Functionality in Light-Emitting Transistor”,

International Symposium on Organic Transistors and Functional Interfaces (OFET2010),

May 10, 2010, Les Diablerets, Switzerland.
16. T. Takenobu
“Bright Light Emission from Ambipolar Single-Crystal Transistors”,

Japan-China Joint Symposium on Functional Supramolecular Architectures,

July 25, 2010, Changchun, China.

17. T. Takenobu
“Tunable carbon nanotube thin-film transistors produced exclusively via inkjet printing”,

SPIE Optics+Photonics,

August 1, 2010, San Diego Convention Centre, California, USA.

18.Taishi　Takenobu
“Printable and Flexible Carbon-Nanotube Film Transistors“,
 Asia Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of advanced semiconductor devices 2011(AWAD 2011)

June 30,2011,Daejeon,Korea

19. Taishi　Takenobu

“Carbon-Nanotube Printed Electronics”

The 18th International Workshop on Active -Matrix Flat panel Displays and Devices（AM-FPD’11）　

July 12,2011, Ryukoku University Kyoto,Japan

20.Taishi　Takenobu
  “Organic Single-Crystal Light-Emitting Transistors toward Organic Laser Devices”

　　Fourth International Symposium on Atomically Controlled Fabrication Technology

　　November 2,2011, Osaka University Nakanoshima Center, Osaka, Japan
21.Taishi　Takenobu

  “Inkjet printing of carbon nanotube thin-film transistors”

　　8th International Thin-Film Transistor Conference

　　January 31,2012, the Calouste Gulbenkian Foundation,Lisbon,Portogul
22. Taishi　Takenobu

  “Inkjet-printing of Single-walled Carbon-nanotube Thin-film Transistors″

　　2012 MRS Spring Meeting & Exhibit

　　April 12,2012, Moscone West Convention Center | Marriott Marquis, San Francisco, USA

23. Taishi　Takenobu
“Organic Single-crystal Light-emitting Transistors“

Advanced Materials 2012

June　8,2012, Beijing International Convention Center, Beijing, China
24. Taishi　Takenobu
“Ion -gel transistors for flexible, stretchable ,and high -performance applications “

EDLT TOKYO
September　10,2012, University of Tokyo, Hongo, Tokyo, Japan
25. Taishi　Takenobu
“Organic Single-crystal Light-emitting Transistors with built-in structure”
OEFT 2012

October 28,2012,　Double Tree by Hilton Hotel, Boston, USA

26. Taishi　Takenobu
“Flexible,Printed,and stretchable Carbon-Nanotube Transistors”
2012 A3 Symposium of Emerging Materials:Nanomaterials for Energy and Environments
October 30,2012,Tohoku University,Japan
27. Taishi　Takenobu
“Ambipolar functionalities of organic single-crystal transistors”

  MRS Fall Meeting & Exhibit

  November 27,2012,　Hynes convention center, Boston, USA
28. Taishi Takenobu
“Flexible, Printed, and Stretchable Carbon-Nanotube Transistors“
The Symposium on Flexible Electronics in Erlangen
June 20,2013,Friedrich-Alexander Universitat　Erlangen-Nurnberg,Erlangen,Germany 
29. Taishi Takenobu
   “Extremely bendable, fully inkjet-printed transistors of　carbon-nanotube films”
   1st Carbon Nanotube Thin Film Applications Symposium
   June 29,2013, Tallinn Conference and Spa Hotel ,Tallinn, Estonia

30. Taishi Takenobu
“Novel functionalities in carbon-nanotube devices“
The 12th Asia Pacific Physics Conference of AAPPS
July 17,2013,Makuhari Messe,Chiba
31. Taishi Takenobu
“Carbon Nanotube Electronics“
The 3rd ACIKITA International Conference on Science & Technology (AICST) 2013
August 25,2013, BKKBN Building, Jakarta, Indonesia
32. Taishi Takenobu
“Flexible,Printed,and Stretchable Carbon-Nanotube Transistors“
IMID2013　Young Scientists forum
August 28,2013, EXCO,Daegu,Korea
33.Taishi Takenobu
“Flexible,Printed,and Stretchable Carbon-Nanotube Transistors“
IMID2013
August 29,2013, EXCO,Daegu,Korea
34. Taishi Takenobu
“ Organic Single-Crystal light-emitting transistors“

The 11th　China-Japan Joint Symposium on Conduction and Photoconduction in Organic Solids and Related Phenomena

September 2,2013, Latour Morgan Suites Changchun ,Changchun,China

35.Taishi Takenobu
“ Novel functional transistors of　transition metal dichalcogenide monolayers“

224th ECS Meeting

October 29,2013, The Hilton San Francisco Hotel,San Francisco,USA

36.Taishi Takenobu
“Flexible, Printed, and Stretchable Carbon-Nanotube Transistors“

ICAE 2013

November 14,2013,ICC Jeju,Korea

37.Taishi Takenobu
“ Ambipolar Light-Emitting Transistors of Organic Single Crystals“

MRS Fall Meeting 2013

December 4,2013, Hynes Convention Center,Boston,USA

38.Taishi Takenobu
“ Stretchable carbon nanotube transistors“

CNTFA14（NT14 Sattelite）

June 1,2014, University of Southern California,　Los　Angeles, USA
39. Taishi Takenobu
“ Extremely high current density in organic light-emitting devices“

NIMS Conferenct 2014

July 2,2014, Tsukuba International Congress Center,　EPOCHAL TSUKUBA,　Ibaraki

40. Taishi Takenobu
“ Novel Functional Device of Transition Metal Dichalcogenide Monolayers“

AM-FPD 2014
July 4,2014,Ryukoku University,Kyoto Hall,Kyoto

41. Taishi Takenobu
“ Flexible and Stretchable transistors based on nanomaterials“

IMID 2014
August 27,2014,EXCO,Daegu,Korea

42. Taishi Takenobu
“ Organic light-emitting transistor“

IFSOE 2014
September 24,2014, hotel soyuzu(gazprom),Moscow,Russia

43. Taishi Takenobu
“CMOS Inverters and P-N Junction Diodes Based on Transition Metal Dichalcogenide Monolayers“

2014 ECS and SMEQ
October 6,2014,Moon Palace Resort,Cuncun,Mexico

44. Taishi Takenobu
“ Ion-driven organic and TMDC devices“

FET2014
October 19,2014, Mitsui Garden Hotel,Chiba

45. Taishi Takenobu
“ Ion-based flexible and printed devices“

IWFPE 2014
Novmber 5,2014, Hotel le Win,Jeonju,Korea
46. Taishi Takenobu
“ Flexible and stretchable transistors based on nano materials“

IWFPE 2014
Novmber 6,2014, Hotel le Win,Jeonju,Korea
47. Taishi Takenobu
“ Extremely high current density in organic light-emitting devices“

EMRS 2015
May14,2015, lille Grand Palais,Lille,France

48. Taishi Takenobu
“ Extremely stretchable nanotube transistors “

IMID 2015
August 19,2015,EXCO,Daegu,Korea

49. Tomo Sakanoue,Taishi Takenobu
“ High performance organic light-emitting devices based on light-emitting polymers and ionic liquids “

IMID 2015

August 20,2015,EXCO,Daegu,Korea

50. Taishi Takenobu
“ Novel Functional devices of nano-materials “

ICAE 2015

November 18,2015,ICC Jeju,Jeju,Korea

5. その他

【国内会議等の招待講演・依頼講演】
1. 有機分子によるカーボンナノチューブのキャリアドーピング

竹延大志、高野琢、岩佐義宏

東京大学物性研究所短期研究会『分子性導体の物質探索と新機能開拓』

東京大学物性研究所、東京、2002年11月26日

2. カーボンナノチューブへのキャリアドーピング
竹延大志

2003年度　錯体化学若手の会　夏の学校、沖縄県、2003年8月5日

3. カーボンナノチューブ薄膜トランジスタ

竹延大志

東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究

『有機デバイスの基礎と応用』研究討論会、東北大学電気通信研究所、宮城
2004年3月5日
4. 単層カーボンナノチューブへの化学的・物理的キャリアドープ

竹延大志

第27回 フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム
東京大学武田ホール、東京、2004年7月29日

5. 有機単結晶トランジスタ

竹延大志

東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究『有機デバイスの基礎と応用』研究討論会、東北大学電気通信研究所、宮城、2005年12月12日

6. 有機・無機界面制御と新しいデバイス
竹延大志

分子研研究会『無機－有機複合体のナノ構造制御による機能・物性発現』

分子科学研究所、愛知、2007年3月14日

7. 界面制御と新しい有機トランジスタ

竹延大志

東北大学金属材料研究所研究会『有機トランジスタの学理と応用』

東北大学金属材料研究所、宮城、2007年6月28－30日

8. カーボンナノチューブを用いたフレキシブルトランジスタ

竹延大志

高分子同友会勉強会、東京、2007年9月14日

9. 有機・無機界面制御と新しい有機トランジスタ

竹延大志

日本物理学会　第62回年次大会、北海道大学、北海道、2007年9月21－24日
10. インクジェット技術のCNTトランジスタへの応用

竹延大志

Electronic Journal 第168回 Technical Symposium、コクヨホール、東京
2007年12月19日
11. 界面制御と新しい有機単結晶トランジスタ

竹延大志

分子研ナノフォーラム「有機半導体の基礎科学とデバイス応用に関する研究会」

分子科学研究所、愛知、2008年3月13－14日

12. カーボンナノチューブを用いたフレキシブルトランジスタ

竹延大志

第26回高分子同友会総合講演会

化学会館、東京、2008年4月23日

13. 有機・無機界面制御と単結晶発光トランジスタの実現
竹延大志

学振142委員会C部会（有機光エレクトロニクス）研究会

東京理科大学　森戸記念館、東京、2008年4月25日
14. インクジェットを用いたCNTトランジスタ

竹延大志

Electronic Journal 第184回 Technical Symposium、連合会館、東京
2008年5月15日
15. 有機単結晶発光トランジスタ

竹延大志

第1回　高機能有機分子デバイス研究会、愛知県産業貿易館、愛知
2008年6月13日
16. 有機単結晶を用いた両極性発光トランジスタ

竹延大志

2008年秋季 第69回　応用物理学会学術講演会、中部大学、愛知
2008年9月2–5日
17. カーボンナノチューブ フレキシブルエレクトロニクス
竹延大志

2008年秋季 第69回　応用物理学会学術講演会、中部大学、愛知
2008年9月2–5日
18. インクジェット技術を用いたCNT薄膜トランジスタの作製

竹延大志

マイクロ・ナノファブリケーション研究会　第5回公開研究会、回路会館、東京2008年10月1日
19. 有機単結晶発光トランジスタ

竹延大志

2008年度 大阪大学G-COE若手秋の学校「多元環境下の量子物質相の研究」

香川県坂出市、2008年11月13-15日

20. インクジェット技術によるカーボンナノチューブへの応用

竹延大志

Electronic Journal 第194回 Technical Symposium、連合会館、東京

2008年12月16日,

21. 有機単結晶発光トランジスタ

竹延大志

第2回名古屋大学グローバルCOEプログラム「分子性機能物質科学の国際教育研究拠点形成」、名古屋大学、愛知、2009年3月12、13日

22. 有機単結晶トランジスタ

竹延大志

電子情報通信学会　電子デバイス研究会、東北大学電気通信研究所、宮城、
2009年4月23－24日

23. インクジェットを用いたCNTトランジスタ

竹延大志

Electronic Journal 第344回 Technical Seminar、東京、連合会館
2009年5月21日

24. カーボンナノチューブ　フレキシブルデバイス

竹延大志

応用物理学会　電子物性分科会　研究例会、秋葉原ダイビル、東京
2009年5月22日

25.有機トランジスタの極性と界面制御

竹延大志

第4回有機デバイス院生研究会、大阪大学、大阪、2009年6月24日

26. 有機単結晶発光トランジスタ

竹延大志

第59回錯体化学討論会、長崎大学、長崎、2009年9月25日

27. 新しいトランジスタ ～flexibility and light-emission～

竹延大志

東北大学金属材料研究所講演会、東北大学、宮城、2009年11月27日

28. 有機単結晶発光トランジスタ
竹延大志

09-3印刷・情報記録・表示研究会および09-3光反応・電子用材料研究会　合同研究会、三菱電機株式会社　先端技術総合研究所、兵庫、2009年12月9日

29. 両極性伝導と発光トランジスタ

竹延大志

電子情報通信学会研究会、機会振興会館、東京都、2010年1月12日

30. 有機単結晶を用いた両極性および発光トランジスタの実現

竹延大志

日本物理学会　第65回年次大会、岡山大学、岡山、2010年3月23日
31. カーボンナノチューブを用いたプリンテッドエレクトロニクス

竹延大志

化学工学会反応工学部会CVD反応分科会 ミニシンポジウム
東京大学、東京、2011年5月20日

32. カーボンナノチューブを用いたプリンテッドエレクトロニクス

竹延大志

（財）大阪科学技術センター 技術開発委員会　第1回カーボンナノ材料研究会

関西大学、大阪、2011年6月24日　

33. カーボンナノチューブを用いたprinted electronics
竹延大志

IEEE　CPMT Society Japan Chapter/IMSI　ヘテロウエハ接合によるSD集積化研究会、東京大学、東京、2011年7月22日 
34. 有機発光トランジスタとレーザー素子作製の試み

竹延大志
高分子同友会、㈳高分子学会、東京、2011年7月25日
35. パイ電子材料トランジスタの新展開
竹延大志

固体材料における電界効果の物理と応用の進展　第2回若手ミニワークショップ　

仙台戦災復興記念館、宮城、2011年7月29日

36. Carbon　Nano-tube printed electronics
竹延大志

複合素材シンポジウム、京都大学、京都、2011年7月30日
37. 構造制御された発光トランジスタ

竹延大志
学振　情報科学用有機材料第142委員会「有機光エレクトロニクス部会　第46回研究会」
東京理科大学、東京、2011年9月27日
38. カーボンナノチューブトランジスタの新展開
竹延大志

応用物理学会　応用電子物性分科会研究例会、首都大学東京、東京
2011年11月9日

39. カーボン材料を用いたトランジスタ

竹延大志

JACI　電子情報技術部会 次世代エレクトロニクス分科会、

(社)新化学技術推進協会（JACI）、東京、2011年11月11日

40. カーボンナノチューブを印刷する
竹延大志

M&BE市民講座「印刷エレクトロニクス－未来の電子技術－」
大阪市立科学館、大阪、2011年11月26日

41. レーザートランジスタへの挑戦

竹延大志

さきがけ公開シンポジウム、富士ソフトアキバホール、東京、2011年12月15日

42. Carbon-Nanotube Film Electronics

竹延大志

第21回日本MRS学術シンポジウム
横浜市開港記念会館、神奈川、2011年12月19日

43. トランジスタの新潮流

竹延大志

ASTEC2012　第7回表面技術会議、東京ビックサイト、東京、2012年2月15日

44. インクジェット法を用いたナノチューブエレクトロニクス

竹延大志

JOEMアカデミー2011、新宿NSビル、東京、2012年2月23日

45. 有機レーザートランジスタ

竹延大志

第3回つくばグリーンイノベーションフォーラム
筑波大学、茨城、2012年5月15日

46. インクジェット法を用いたナノチューブエレクトロニクス

竹延大志

JOEMアカデミー2012
東京、2012年9月26日
47. 原子層チャネルトランジスタ（MoS2 トランジスタ）
竹延大志

電子情報技術産業協会 第５回「ポストSiスケーリング材料・デバイス技術分科会」
大手センタービル、東京、2012年12月27日
48. カーボンナノチューブプリンテッドエレクトロニクスにおける濡れ拡がり対策

竹延大志

技術情報協会　「プリンテッドエレクトロニクスに向けたインクジェット微細印刷における濡れ拡がり対策」
北とぴあ、東京、2013年2月20日
49. 有機単結晶を用いた発光素子

竹延大志

電気学会　第6回パワー半導体光源とその応用技術調査専門委員会

千代田区自動車会館、東京、2013年2月21日
50. 新しい機能性ナノチューブトランジスタ

竹延大志

第44回 フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム

東京大学、東京、2013年3月13日

51. 有機単結晶発光トランジスタ

竹延大志

第130回微小光学研究会「自在な微小光学-プリンタブル、フレキシブル-」

九州大学、福岡、2013年12月6日
52. ナノスケール材料を用いた機能性素子

竹延大志

情報科学用有機材料第142委員会「有機光エレクトロニクス部会　第57回研究会」

東京理科大学　森戸記念館、東京、2013年12月12日

53. 2次元結晶を用いた機能性素子とバレートロニクスへの展望

竹延大志

「産業応用をめざした新物質機能の設計と実証」に関する研究開発専門委員会　第２回「低次元シリコン・カーボン材料における物性と機能創出」

東京大学　伊藤国際学術研究センター　伊藤謝恩ホール、2014年6月10日
54. ナノ材料を用いた機能性素子
竹延大志

JOEMアカデミー2014第一回、早稲田大学　研究開発センター、東京、2014年7月23日
55. 大面積原子層薄膜を用いた機能性素子
竹延大志

第75回応用物理学会秋季学術講演会、北海道大学　札幌キャンパス、北海道、2014年9月18日
56. プリンテッドエレクトロニクス
竹延大志

早稲田大学各務記念材料技術研究所オープンセミナー、早稲田大学、東京、2014年10月29日
57. 電解質を用いた新しい機能性素子
竹延大志

日本化学会「低次元系光機能材料研究会」第4回研究講演会、化学会館、東京、2015年5月29日
58. 電解質を用いた新しい機能性素子
竹延大志

第76回　応用物理学会秋季学術講演会、名古屋国際会議場、愛知、2015年9月13日
59. 電解質を用いた新しい機能性素子
竹延大志

日本化学会　中国四国支部大会、岡山大学　津島キャンパス、岡山、2015年11月14日
【国内特許】
1. 出願番号：特許出願2001-384368
出願日：2001年12月18日
公開番号：特許公開2003-160320
公開日：2003年6月3日

出願人：ソニー株式会社

発明者：竹延大志、白石誠司、山田淳夫、片浦弘道

発明の名称：物質吸蔵材料及びそれを用いた電気化学デバイス、並びに物質吸蔵材料の製造方法

2. 出願番号：特許出願2003-103643
出願日：2003年4月8日

公開番号：特許公開2004-311733
公開日：2004年11月4日

出願人：独立行政法人 科学技術振興機構

発明者：竹延大志、岩佐義宏

発明の名称：ナノデバイス材料及びそれを用いたナノデバイス

3. 出願番号：特許出願2003-386114
出願日：2003年11月17日

公開番号：特許公開2005-150410
公開日：2005年6月9日

出願人：独立行政法人科学技術振興機構

発明者：竹延大志、岩佐義宏

発明の名称：薄膜トランジスタ

4. 出願番号：特許出願2003-193110
出願日：2003年7月7日

公開番号：特許公開2005-32774
公開日：2005年2月3日

出願人：セイコーエプソン株式会社

発明者：西川尚男、下田達也、岩佐義宏、竹延大志、小林慎一郎、三谷 忠興

発明の名称：有機薄膜トランジスタ及びその製造方法

5. 出願番号：特許出願2004-82834
出願日：2004年3月22日

公開番号：特許公開2005-268715
公開日：2005年9月29日

出願人：財団法人電力中央研究所、セイコーエプソン株式会社

発明者：竹谷純一、西川尚男、竹延大志、小林慎一郎、岩佐義宏

発明の名称：有機半導体単結晶を用いた電界効果デバイスおよびその製造方法

6. 出願番号：特許出願2004-82912
出願日：2004年3月22日

公開番号：特許公開2005-268721
公開日：2005年9月29日

出願人：セイコーエプソン株式会社

発明者：西川尚男、岩佐義宏、小林慎一郎、竹延大志
発明の名称：有機半導体膜および有機半導体装置
7. 出願番号：特許出願2005-3796
出願日：2005年1月11日

公開番号：特許公開2006-196515
公開日：2006年7月27日

出願人：セイコーエプソン株式会社

発明者：西川尚男、吉本 則之、小川 智、岩佐義宏、小林慎一郎、竹延大志
発明の名称：有機シラン単分子膜の製造方法、薄膜パターンの形成方法、及び有機半導体装置
8. 出願番号：特許出願2007-38628
出願日：2008年2月20日

公開番号：2008-235880
公開日：2008年10月2日

出願人：ブラザー工業株式会社

発明者：竹延大志、白石誠司、浅野武志

発明の名称：薄膜トランジスタ及び薄膜トランジスタの製造方法
9. 出願番号：特許出願2007-188708
出願日：2007年7月19日

公開番号：特許公開2008-258558
公開日：2008年10月23日

出願人：東北大学

発明者：竹延大志、岩佐義宏、アルベルト・モルプルゴ

発明の名称：ショットキーゲート型電界効果トランジスタ
10. 出願番号：特許出願2007-230833
出願日：2007年9月5日

公開番号：特許公開2009-64925
公開日：2009年3月26日

出願人：ブラザー工業株式会社

発明者：竹延大志、白石誠司、浅野武志、美浦徳子、百留孝雄、鈴木誠

発明の名称：薄膜トランジスタの製造方法及びその製造方法により製造された薄膜トランジスタ
11. 出願番号：特許出願2007-272789
出願日：2007年10月19日

公開番号：特許公開2009-105083
公開日：2009年5月14日

出願人：ブラザー工業株式会社

発明者：竹延大志、浅野武志、美浦徳子

発明の名称：薄膜トランジスタの製造方法及びその製造方法により製造された薄膜トランジスタ
12. 出願番号：特許出願2008-164044
出願日：2008年6月24日

出願人：産業技術総合研究所

発明者：竹延大志、沖本治哉、岩佐義宏、柳和宏、宮田耕充、片浦弘道、藤井俊治郎
発明の名称：金属型・半導体型単層カーボンナノチューブを用いた半導体デバイス構築法の考案
13. 出願番号：特許出願2008-166632
出願日：2008年6月25日

出願人：ブラザー工業株式会社

発明者：竹延大志、沖本治哉、浅野武志

発明の名称：薄膜トランジスタの製造方法、およびその製造方法により製造された薄膜トランジスタ

14. 出願番号：特許出願2013-182735
出願日：2013年9月4日

出願人：首都大学東京

発明者：竹延大志、柳和宏

発明の名称：半導体単層カーボンナノチューブにおける熱抵抗変化率の改善方法、及び、赤外線受光素子構造
15. 出願番号：特願2016-026051
出願日：2013年2月15日
出願人：東京工業大学
発明者：福島孝典、庄子良晃、竹延大志、今津直樹、大井亮
発明の名称：ドーピングされたカーボンナノチューブ含有組成物の製造方法
【受賞】
1. 原田研究奨励賞（2004）
2. Daiwa Adrian Prize（2004）
3. 応用物理学会講演奨励賞（2006）
4. 金属材料研究所講演会優秀ポスター賞（2006）

5. 応用物理学会論文賞（2007）

6. 船井情報科学奨励賞（2008）

7. Ninth International Conference on the Science and Application of Nanotubes (NT08) Poster Award (2008)

8. Tenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes (NT09) Poster Award (2009)

9. 日本物理学会若手奨励賞（2010）

10. インテリジェント・コスモス賞（2010）
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